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Ŏ ◐ ᾌ ŏ ◊  

2018 ꜠ ἄ  

 

ҿ ʃ Ҳ ↔ Ѓ2006-2020

Єʄ ʃҲ ┼ 2025ʄ ₴ ᴑꜙЇ ↔

꜠ Ņ ᾨ ņ Ҙ ɼ Ҙ

Ї 2018 ɼ 

Ҙ ᵩ Е Ḧɻ ┼ ɻ

Ḫש҅ ᾨ ⅓ Ї ŅҲ

┼ 2025ņɻŅԝ +ņ Ї ‼Ὴ

֥ҟ┼ Ї ᵥ Ņ ņ Їװ

Ҏש ᵩ ғ ᵩ ɻ ҿ Їװ ꜗ ᾩ

ғ ᴌɻ ᾩ ғ ҿ Ї ᵩ┼ ┼∕

ɻ Ї ╦ ɻ ΐ ῗ

ɻ῝ Ὴ∕ Ї ҅ᵩ ɼ ῠ҅

∕ ∕ҟ Ї ҅ Ί ԎⱵ ᴗҟЇ

Ί ֥ҟ ɼ  

Ҙ Ҏש ᵩ ғ ᵩ ɻ ɻ

ꜗ ᾩ ғ ᴌɻ ᾩ ғ 4ү Ї
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ΐ 35ү ᴑꜙɼҘ ҿ 5 Ѓ2016-2020 Єɼ 

2016 Ї Ҙ 4ү ꜠ 15ү ᴑꜙ

27ү ɼ2017 Ї 4ү ꜠ 15ү ᴑꜙ

37ү ɼ2018 Ї 4ү ꜠ 5ү ᴑꜙЇ

12-24ү Ї ҿ 1.77ֽᾣɼₐᴗҟ

῝ Ї Ї

ғ ᶡҒᵤԓ 1Е1ɼ 

҅ ԑ Ѓ 1.1
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3љ5 μm ᴌ ᵲ Ǝ77 KЇ

ᴌ Ж Ǝ0.3 THz ᵲ GaN ῞

ᴌЇ ᴌ ₴ꜗ Ǝ8 μWЖ ᵩ

ᵩ ᴌЇ ῇ Ǝ8%ɼ Ҙ⌐

15 Ї 20 ɼ 

1.3 Ҏש ᵩ ғ ᴌ Ѓ Є 

Ὺ Е ᾩ Ҏש ᵩ ᾩ Ж

ԓ ᾩ ꜗ ᾩ Ї ┼ ᾩ ᾩ

֥ Ж ԓ Ὴᾩ ᾩ ᴌЖ

ɻ ῇ ҏ ᵩ

ᴌ ┼Ж ԓ LED

ɼ 

Е ᾩ ᾩ Ѓ3000KЄ└‡ ᾩ

Ѓ6000KЄ Ὺ Ї └ 85Ї ₴

ᾩ ֥ Ж Ὴᾩ ᾩ ᴌ Ǝ100 lm/WЇ

└ 90Ж ԓ LED Ὺ

Ǝ40%Ж LED֬ Ǝ105 cd/m2Ї Ǝ20%ɼ

Ҙ⌐ 20 Ї 15 ɼ 

2. Ҏ ᾩ ֥  

2.1Ҏ ᾩ ֥ Ѓ῝ Є 

Ὺ Е Ҏ ᾩ ֥ Ї
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ɻ ɼ Е ῗ

ғ Ж ᾩ ꜠ ꜠ Ж
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꜠ ꜠ ị Ж

⅓◙ Ж “ ᾩ꜠ ᾩ ғ

ᾩ ᾩ Ж “ ᾩ ᵩ ↔

Ҳ ɼ 

Е ₴ ᾩ ⅓◙ Ї ɻSiCɻ

⅓◙Ї↔ ᴮԓ 3μmɻ↔ Ǝ500 

mm/sЇ꜠
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Ǝ100μm, ƍ±20μmЇ ᵣ

ƍ5%Ї Ҳ ƍ80℃ɼ Ҙ⌐ 10 ɼ 

5. Ỵ  

5.1 Ỵ ᴌ Ѓΐ ῗ

Є 

Ὺ Е Ỵ ɻ ᾣғ ∆┼

ῗ Ї Ỵ ᾣғԝ ᵩ

ЃCMOSЄ ԝ ɻ ɻ

ῗ Ж Ғ Ỵ ᴌ ɻ ɻҎ
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Ї Ỵ ᵲ Ґ ᵤꜗ  ῇ

ғΊᵩ Ж ꜠ Ỵ ᾣғ ∆┼

ῗ Ї ғӀ 12 CMOS ῡ

╔ ┼ Ї ғ 12

CMOS


